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Metal doped graphene as a counter electrode for dye-sensitized solar cell 
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본 연구에서는 dye-sensitized solar cell(DSSC)의 고가의 Pt 상대전극을 금속 도핑된 

graphene 전극으로 치환하고자 하였다. Graphene은 chemical vapor depostion 방식으로 
합성을 하였고 AuCl3, IrCl3, MoCl3, OsCl3, PdCl2, 그리고 RhCl3을 이용하여 금속 도핑을 실

시하였다. Scanning electron microscope 및 x-ray photoemission spectroscotpy 방법을 

통하여 금속 나노입자가 graphene 위에 형성되어 있음을 확인하였다. Ultraviolet 
photoemission spectroscopy 방법을 통하여 금속 도핑 후 금속의 농도에 따라 일함수가 증

가하는 것을 확인하였다. 그래핀 층의 개수 및 도핑 효과에 따른 영향을 DSSC의 광전 효율 

측정 및 전기 화학적 임피던스 분석을 통해 확인하였다. 이러한 일련의 결과들을 바탕으로 
DSSC 상대 전극으로의 graphene 전극의 가능성을 확인하였다. 
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